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탄소 복합재료는 고온에서의 여러 가지 탁월한 물성을 가진 최첨단 신소재 중 하나이다. 그러나 

두께가 10mm가 넘는 3차원 형상을 가질 때 이러한 물성을 유지하기 어려운 단점이 있다. 지금

까지 이러한 단점을 보안하기 위한 단일 성분 증착에 의한 치밀화에 대한 연구가 진행되어 왔

다. 본 연구에서는 지금까지의 단일성분 치밀화 공정에 사용된 SiC, TiB2와 같은 공유결합성이 

매우 강하며, 용융점이 높을 뿐만 아니라 독특한 전자 구조를 가져, 다른 고경도, 고융점 재료에 

비해 전기전도성 및 경도 또한 높은 재료를 이용한 이성분 증착공정을 제작하여 교대증착 방법

에 의한 탄소복합재료 치밀화 공정에서 침착변수에 관한 연구를 진행하였다. 실험장치는 본 연

구팀이 수행한 C/SiC 증착과 C/TiB2 증착공정과 유사하게 제작하였으며, 실험은 TiB2와 SiC를 

교대로 I-CVI법으로 증착실험을 수행하였고, 증착된 복합재료 내의 증착물의 특성을 기공도 측

정, SEM, TGA 등으로 분석하였다.  




